
对导电媒质分界面及理想导体平面的垂直入射 

 理想导体、理想介质、导电媒质 

 = 、 = 0、0 <  <  

 两种导电媒质 
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 理想介质到理想导体 
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Γ=-1、τ=0(全反射)1 合成波是驻波 

1E 、
1H 时间上有 π/2 的相移 

1E 、
1H 空间上错开 λ/4

 

 

 

 

 

 

 

对理想介质分界面的垂直入射 

 两种理想介质，即 σ1 = σ2 = 0 
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 合成波为由行波和纯驻波合成的波

称为行驻波（混合波） 

 驻波系数 S：电场强度振幅的最大

值与最小值之比 max
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1) Г＝0 时，S＝1，行波 全透射 

2) Г＝±1 时，S=，驻波 全反射 

3) 0<|Γ|<1 时，1<S<，混合波 



对多层介质分界平面的垂直入射 

  
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 四分之一波长匹配层 2 1 3   

 半波长介质窗 η3=η1， 2=
2
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反射定律折射定律及反射系数透射系数 

 入射角 θi、反射角 θr、折射角 θt 

 斯耐尔定律 

反射定律： r i   

折射定律： 2
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垂直极化 
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全反射与全透射 

 全反射：|Γ|=1（θi ≥ θc） 
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2. 稠密到稀疏，ε1 > ε2 

θi < θc时，无全反射 

θi = θc时，透射波沿 x 方向传播 

θi > θc时，透射波沿 x 方向传播， 

z 方向指数衰减 

 全透射：Γ = 0（定义） 

// 0  平行极化波发生全透射 

布儒斯特角 2
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θi=θb 入射，反射波只剩下垂直极化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对理想导体平面的斜入射 

 垂直极化波 理想导体 斜入射 
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无论 θi=？，均发生全反射 

合成波是沿 x 方向的行波（分界面） 

振幅沿 z 方向成驻波分布 

电 场 垂 直 于 传 播 方 向 ， TE

（Transverse Electric）波 

 平行极化波 理想导体 斜入射 
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无论 θi=？，均发生全反射

合成波是沿 x 方向的行波（分界面） 

振幅沿 z 方向成驻波分布 

磁 场 垂 直 于 传 播 方 向 ， TM

（Transverse Magnetic）波 


